Vergleichstyp
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Si=npn-Leistungsschalttransistor filr Schaltnetztedle

Hasse ca. 25 g
Kollektor am Geh&use
Lbmessungen in mm

Grenzwer%e, iltig flr den Betriebstemperaturbereich
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~Bild 1: Geh8use
RKurzzeichen SU_378 SU 380 Einheit
Uspo 700 } 8.50 Y
U,CEO 400 . 400 ¢ V
Iq 6 6
Tou e 8 A
P“&ot 85 . 85 W




Fortset;;vng

SU_378

5u 360

stromes
IC‘ = 2,5 4, IB = 0.5 A,
”IB = 1 A, UCC = 150 V

1 sy 37
2) sy 380

Inderungen vorbehalten!

" Kurzzeichen
1§'p_erréc}iichtte1§peratu; -. 1,% 175 175 ¢
Betriebstemperatur é ;125 125 ¢
 Kennwerje (o‘é = 25 °C¢ « 5K)
Kurzzeichen ming MOX e Eipnhedt

Kollektor-Emitter-Rest- - ICEX 0,3 mh

strom

Yeg = =2 Vs Ugg = Ugpo

Kollektor-Emitter-S&t- U s

Ctlgungsspannung CE?SE"QL’ V

IC = 2,5 A IB = 0,5 A
Basis-Emitter-Sittigungs- . Upo . 1,3 v
spennung : M o BEsat

Ig = 2,54, Iy = 0,54 _

. - 1) &
Kollektor-Emitter=Durch- U 450 v
bruchspennung o (BR)CEO 400 2) 7 v

Ig = 0,24 , i ,
Emitter-Basis=Durchbruch- U rnns 7 P i
spennung (BR)EBO ’

Ig = 0,01 A = T
Abfellzeit des Kollektore te 0,8 yus

Die vorliegenden Datenblitter dienen

ausschlisBlich der Infermetion!

Es kinmnen daraus keine Liefermog-
- lichkeiten - oder - Produlctionsverbing:

lichkeiten abgeleitet werden.

Andsrungen im Sinne des techni-

schen Forischritts sind vorbehalten.
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